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(64) Zpuisob vyroby velkoplosného etalonu radioaktivity
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Vyndlez se tykd zplsobu vyroby etalonu radioaktivity o homogenni plo3né aktivit&, po-
uZivaného pro kontrolu scintilaZnich detektord. )

Etalony tohoto druhu se u¥fvaji ke kontrole homogenity odezvy velkych scintiladnich
krystald pou¥ivenych v nukleérni medicin&. Nejpodstatn&dj3im paremetrem tichto etalond je
homogenita plofné sktivity. Homogenita je cherakterizovéna smérodatnou odchylkou aktivit
malych stejnych oblast{ o velikosti kolem 1 cm2 po celé plode etalonu. Z hlediska vyuZitd
je nutné, aby smé&rodatnd odchylka aktivity byla men3{ neZ 2 %. Z dosud zndmfch postupd de-~
posice radioaktivni ldtky na velkou plochu, jako st¥{kdnim laku, védlcovénim materidlu, elek-
trolytickou deposicf, elektrostatickym rozpresovédnim a podobnd se dosahuje velikostl sméro-
datné odchylky plodné aktivity v nejlepsim p¥ipedd 10 % a vice. Takovy stupen nehomogenity
je pro dané G&ely nedostadujici.

0dlitim a ztuhnutim homogenn{ sm&si na vodorovném pov¥rchu rtuti se doséhne tuhé vrstvas
aktivntho materidlu, pfifem? jeji tlou¥fka je po celé plode stejnd, s vijimkou okrajh vrst-
vy. P¥i dobré homogenitd tekuté odlévané sm¥si je plosnd aktivita tuhé desky déna tlousfkou
vrstvy, jeji% zm¥ny jsou pro tlousfky od | mm do 5 mm men3fi ne¥ 1 %. ’

Odlévaci homogenni smés pro pFipravu velkoplodného etalonu radicaktivity se pFipravi
z potiebného mnoZstvi epoxidové pryskyPice nafedsnim vhodnym Fedidlem, napfiklad etylalko-
holem a smichédnim s vodnym roztokem radioaktivniho materidlu. MnoZatvi vodného roztoku nemd
piesahovat 10 ml/! kg epoxidové pryskyPice. Po homogenizaci smdsi michénim se pFidd tuidlo,
sm&s se zbavi vzduchovych bublin v evakua®ni nddobce a nalije se na povrch rtuti v odlévaci
nddob&, a to takové mnoZstvi, aby vznikla vrstva tlustd podle potieby | a¥ 5 mm. Rozméry
odlévaci nddoby ur¥ujl rozméry etalonu a volf se podle poteby. Po ztuhnut{ se tuhd fiélie
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vyjme, zbavi zbytkd rtuti a zalep{ do pouzdra etalonu zpravidla vytvofenym z rovného ple-
chu tlousfxy ! a% 3 mm.

Popsany postup je moZno s vyhodou uplatnit ve viech pripadech, kdy je zapotfebi pfi-
pravit radiosktivni zé¥i& s homogenn& rozpiylenou radioaktivitou odlévanf do formy. Takovym
zplsobem lze zhotovit zdride linedrni, plosné e objemové. Hlavni vyhodou postupu je dosa-
%eni vysokého stupn® homogenity rediocaktivity a zamezeni rozptylu radioaktivni ldtky b&hem
uiivéni zérite, protoZe radiosktivni materidl je pevne fixovén ve zpolymerizované prysky-
Fiedi.

PREDMET VINALEZU

1. Zpisob vyroby velkoplodného etelonu radioaktivity, vyznaleny tim, Ze homogenni sm¥s
epoxidové pryskytice, fedidla a vodného roztoku radioektivni létky se odlévéd a polymerizuje
ve vratvé 1 a% 5 mm na hledin¥ rtuti v odlévaci nédobZ.

2. Zplisob vyroby velkoplodného etalonu radioaktivity podle bodu 1, vyznateny tim, Ze
sm¥s epoxidové pryskyfice, redidla, vodného roztoku radiosktivni ldtky a tuZidla se homoge-
nizuje michdnim a zbavuje se vzduchovych bublin evakuaci v uzaviené nédobé.
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